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Micro y Nano -Cavidades Resonantes
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Espejos distribuidos de Bragg (DBRs)
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Cavidades ópticas

2/λnlc =

nm1202/ ≈λ
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Cavidades resonantes

EN resonanciaFuera de resonancia
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Amplificación de la dispersión inelástica de luz en cavidades
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Amplificación de la dispersión inelástica de luz en cavidades

Microcavidad óptica
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Acoplamiento luz-materia en cavidades ópticas

Resonancia óptica

Resonancias ¨atómicas¨
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Acoplamiento luz-materia en cavidades ópticas
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Raman con modos acoplados luz-materia en cavidades
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Raman con modos acoplados luz-materia en cavidades
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Raman con modos acoplados luz-materia en cavidades
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Luz y Sonido
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Nanocavidades de fonones (GaAs/AlAs)

2/λnlc =

THznm 5.0,52/ ≈≈ ωλ

ρ: densidad
v: velocidad
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Espectroscopía vibracional con láseres ultrarrápido s 
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Espectroscopía vibracional con láseres ultrarrápido s 
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Luz y electrones
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Carga y descarga de electrones únicos en moléculas individuales
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Monitoreo de pesticidas



Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica

Investigación y aplicaciones de la interacción de la luz con la materia

Laboratorio Raman

Laboratorio óptica ultrarrápida

Elipsometría y SPR

Crecimiento y nanofabricación
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